Chuwong V. YEU CAU VE KY THUAT

Muc 1. Yéu cau vé ky thuit
1.1. Giéi thiéu chung vé dw dn, g6i thau

- Tén goi thau: Cung cip linh kién phuc vu bao dam k¥ thuat cho tau sira
chira tai xi nghiép.
- Chi1 dau tu: Trung tim Tiéu chuan - Po luong - Chat luong Co s6 3.

- Pia diém thuc hién: Ban dao Cam Ranh, Phuong Bic Cam Ranh, Tinh
Khanh Hoa

- Thoi gian thuc hién goi thau: 20 ngay.

- Hinh thtrc hop dong: Tron goi.

- Ngudn vén thyce hién: Ngan sach Nha nudc.

1.2. Yéu ciu vé ky thudit

- Yéu cau nha thau tong hop thong s ki thuat cua hang héa va cac dich vu
lién quan chimg minh hang hoa do nha thau chao tuan thi cac thong sé ki thuat va
cac tiéu chuan duéi day hoac cao hon. Bt ky thuong hi¢u, nhan hi¢u, yéu td ky
thuat... nao néu co trong bang yéu cau k¥ thuat déu mang tinh chat minh hoa céac
tiéu chuan chét luong, tinh nang ky thuat yéu cau.

- Nha thau phai cung cap hang hda méi 100%; san xuat tir nim 2024 tré vé
sau; con nguyén dai nguyén kién theo tiéu chuin dong goi ciia nha san xuét; day
da model, ky ma hiéu cta nha san xuat, thoi gian bao hanh t6i thiéu 12 thang.

- Nha thau phai cung cip tai lidu ctia nha san xuat, trong do6 thé hién day du
dic tinh, thong s6 ki thuat ctia hang hoa theo yéu cau ctia E-HSMT.

- Nha thau phai d6i mé&i 100% néu san pham c6 16i ctia nha san xuat trong
tho1 gian bao hanh.

Tom tat thong sd ki thuat ciia hang héa va cac dich vu lién quan phai tuan
thil cac thong sb k¥ thuat va cac tiéu chuan sau day:

Bang 1

TT

Ghi

Danh muc Thong so ky thuat chi

- CAu trac Transistor: NPN;

- Cong suat tiéu tan khong ddi ctia bo thu o tan
nhiét: 60 W;

- Tan sd cat cia hé sb truyén dong dién tranzito
dbi voi mach c6 bo phat chung: khéng nhé hon
20 MHz;

Transistor cong suat




TT
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Théng s6 ky thuit

Ghi
chu

- Pién &p cuc dai ctia bd thu-bd phat tai mot
dong dién bo thu nhat dinh va dién tré nhit dinh
trong mach bo phat gbc: 60 V (0,1 kOhm);

- Pién &p cuc dai ctia bg phat tai mach nguoc va
mach thu hé cua bd phat nhét dinh: 4 V:

- Dong thu truc tiép t6i da cho phép: 5 A;

- Dong dién cuc thu-phat nguoc ¢ di¢n ap va
dién tré cuc thu-phat nguoc nhat dinh trong
mach cuc phat: 5 mA (70V);

- Hé s6 truyén dong tinh cua Transistor ddi véi
mach co6 cuc phat chung: 10... 70;

- bién dung cua mdi ndi cuc gop: khong qua
250 pF;

- Dién tré bao hoa gitra cuc thu va cuc phat:
khong qua 0,5 Ohm.

Transistor cong suat

- Dong thu truc tiép t6i da cho phép ciia bong
ban dan: 0,5 A;

- bién ap tdi da giita bo thu va bo phat: 40 V;
- Pién &p cuc dai cua cuc thu-phat: 40 V;

- Cong suat khong d6i toi da cho phép tiéu tan
trén bo thu ciia bong ban dan c6 tan nhiét: 10
Wi

- Hé s truyén dong tinh ctia bong ban dan
ludng cuc: tir 10 dén 40;

- Dong thu nguoc: 100 pA;

- Tan sd cdt cta hé sb truyén dong dién: 20
MHz;

- Nhiét d6 tiép giap toi da cho phép: + 125° C;
- Nhiét d6 moi truong xung quanh ti da cho
phép: tir - 60 ° C dén + 125 ° C.

Transistor

- Pién tré dau vao trong khoang 6...70 Ohm;

- Dai nhi¢t do hoat dong: - 40...+ 85 oC;

- Hoat dong trong diéu kién rung dong trong
pham vi 10...60 Hz va d6 am tuong ddi 1én t6i
98 %.

Vi mach

- Cau truc bong ban dan: NPN;

- Cong suit tiéu tan khong d6i cua bo thu: 400
mW;

- Tan sd cat cta hé sb truyén dong dién tranzito
dbi voi mach c6 bo phat chung: khong nhé hon
200 MHz;

- Dién 4p cuc dai cua bd thu-bo phat tai mot
dong dién bo thu nhat dinh va dién tré nhat dinh
trong mach bo phat gdc: 45 V (1 kOhm);

- Dién 4p cuc dai cua bd phat tai mach nguoc va
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mach thu hé cua b phat nhét dinh: 4 V:

- Dong thu truc tiép t6i da cho phép: 400 mA;
- Dong xung cuc gop cuc dai cho phép: 800
mA;

- Dong thu nguoc - dong dién qua diém ndi bd
thu & dién ap géc cuc thu nguoc nhét dinh va
cuc phat mé: khong qué 6 pA (45V);

- Hé s truyén dong tinh cta Transistor di véi
mach co6 cuc phat chung: 30...150;

- Dién tré bao hoa gitra cuc thu va cuc phat:
khong qua 1000 Ohm.

Vimach

- Pién &p chuyén mach: <6,3V;

- Dong dién chuyén mach .. .... ... <10 mA;

- Dong dién diéu khién: < 10 mA;

- Pién &p cuc thu nguoc: <3,5V;

- Bién 4p cuc cuc phat nguoc: < 6,5 V;

- Gia tri cho phép cua dién thé tinh ... ........ 200
\B

- Nhiét d6 méi truong ......... - 45 dén + 70 °C.

Transistor

- CAu trac Transistor: PNP;

- Cong suét tiéu tan cuc dai cta cyc thu (Pc):
0,15 W;

- bién ap cuc gop-phat tdi da Veb: 60 V;

- Bién 4p cuc thu-cuc tdi da Vce: Ti da 60 V;
- Dién 4p cuc phat Veb: 30 V;

- Dong cuc thu tdi da Ic max: 0,05 A max;

- Nhiét d¢ diém ndi van hanh (Tj): 150 °C;

- Tan s chuyén tiép (ft): 5 MHz;

- Dién dung cuc gop (Cc): 10 pF;

- Ty s6 truyén dong thuén (hFE), MIN: 9.

Diode

- Chat li¢u: silicon;

- Bién 4p nguoc truc tiép cuc dai: 150 V;

- Dong dién chuyén tiép cuc dai: 50 mA;

- Tan s6 lam viéce: 1 kHz;

- Dién ap thuan: khong qua 1 V ¢ 300 mA;
- Dong nguoc: khong qué 10 pA & 150 V;
- Dong chuyén tiép xung cuc dai: 5 A;

- Nhiét d6 1am viéc (- 60 dén + 125) °C.

Diode

- Cong suét tiéu tan: 5 W;

- bién 4p 6n dinh téi thiéu: 20 V;

- bién 4p 6n dinh danh dinh: 22 V;

- bién 4p 6n dinh tdi da: 24 V;

- Dién tré tinh Rst: 7 Ohm & dong dién I st: 150
mA;

- Hé s nhiét d6 cua dién ap 6n dinh aUst.,%/ C
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0.12

- Dong 6n dinh toi thiéu Ist.min: 10 mA;
- Dong 6n dinh t61 da Ist.max: 230 mA;
- Nhiét d0 hoat dong: - 60...125 oC.

Ro le

bién ap lam viéc: 24 £ 2,4 V; Dién &p hoat
dong ¢ + 25 °C: 15,0 V; Dién tré cudn day & +
25 °C: 650 (+97,5/-65) Ohm

10

Ro le

- Pién &p hoat dong dinh muc: 27 V;

- Thoi gian déap Gng: khong qua 5 ms;

- Thoi gian nha: khong qua 1,5 ms;

- Loai vé: kim loati, kin;

- Bién tré cach dién gilra cdc mach mang dong,
mach mang dong va vo trong diéu kién khi hau
binh thuong: 200 Mohm;

- P bén cach dién trong diéu kién khi hau binh
thuong gilta phan tir mang dong, phan tir mang
dong va vo: 500 V;

- Va dép co hoc véi gia tde: 147 m/s2;

- Ap suat khi quyén: tir 1,333x10-6 dén
3,33x105 Pa;

- Nhiét d6 moi truong hoat dong: tir - 60 dén 85
°C.

11

Ro le

- Ngu@)n dién tur nguén dién mot chiéu co dién
ap: 27 V;

- Cac tiép diém role (cong tic KEM-2
0D0.360.038TU) duoc thiét ké dé chuyén mach
cac mach dién hoat dong va c6 do tu cam thép
v6i cong sut 1én toi 9 W;

- Loai voO - nhua, chéng bui va chéng tham
nudc;

- Dién tré cach dién gitra cac mach mang dong,
mach mang dong va vo trong diéu kién khi hau
binh thudng: 500 Mohm;

- Po bén cach dién trong diéu kién khi hau binh
thudng giita phan tir mang dong, phan tir mang
dong va vo: 500 V;

- Va dap co hoc, tac dong lap di lap lai voi gia
tde: 735 m/s2;

- Ap suat khi quyén: tir 1,3x10-4 dén 2,13x105
Pa;

- Nhiét do méi truong hoat dong: tir - 60 dén 85
°C.

12

Cau diode

- Dién 4p nguoc toi da: 75 V;
- Dong dién thuan t6i da: 100 mA;
- Téan s6 hoat dong t61 da: 100 kHz;
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- Dong nguoc khong ddi: khong qua 2 pA & 75
\B
- Thoi gian phuc hdi nguoc: 1 ps;
- Tong dién dung: 20 pF.

13

bién tro do luong

bién ap str dung: 350 VAC/DC, duong kinh 2,5
mm; cong suat 0,5W; Sai s0 1%

14

Vi mach diéu khién

-2 ADC ddc lap (d6 phan giai 16 bit);

- X 1y thudt toan tuong Gmg bo bién dbi ap dién
MPM 28311.20.S/ 40MPa;

- ADC chinh d¢ phan giai hi¢u dung 16-bit rms
(16-bit pp) ¢ tan s6 20 Hz;

- Do Iéch bu 10 nV/°C, d9 1éch tang 0,5
ppm/°C;

- B0 nh¢ chuong trinh EE/flash trén chip 62
Kbyte;

- Bo nh¢ dir 1iéu EE/flash trén chip 4 Kbyte;

- Flash/EE, thoi gian luu gitt 100 ndm, do bén
100 Kcycles;

-3 cép doé bao mat bo nhé chuong trinh
flash/EE;

- RAM dit lig¢u trén chip 2304 byte.

15

Vi mach diéu khién

-2 ADC ddoc lap (d6 phan giai 16 bit);

- Xir 1y thuat toan tuong Gmg bo bién d6i ap dién
MPM 281.18.S/ 16MPa;

- ADC chinh d¢ phan giai hiéu dung 16-bit rms
(16-bit pp) & tan s6 20 Hz;

- Do Iéch bu 10 nV/°C, d0 1éch tang 0,5
ppm/°C;

- B6 nhé chuong trinh EE/flash trén chip 62
Kbyte;

- BO nh¢ dir 1iéu EE/flash trén chip 4 Kbyte;

- Flash/EE, thoi gian luu gitt 100 ndm, do bén
100 Kcycles;

- 3 cap d6 bao mat bd nhé chuong trinh
flash/EE;

- RAM dit li¢u trén chip 2304 byte.

16

Vi mach di¢u khién

-2 ADC @ddc lap (d0 phan giai 16 bit);

- Xir 1y thudt toan turong tng bo bién d6i ap dién
MPM 281.18.S/(A)0,4MPa;

- ADC chinh d¢ phan giai hiéu dung 16-bit rms
(16-bit pp) & tan s6 20 Hz;

- Dbo Iéch bu 10 nV/°C, dg 1éch tang 0,5
ppm/°C;

- B6 nhé chuong trinh EE/flash trén chip 62
Kbyte;




Ghi

TT Danh muc Théng s6 ky thuat ohik
- B6 nh¢ dir liéu EE/flash trén chip 4 Kbyte;
- Flash/EE, thoi gian luu gitt 100 ndm, do bén
100 Kcycles;
- 3 cap d6 bao mat bo nhd chuong trinh
flash/EE;
- RAM dit li¢u trén chip 2304 byte.
-2 ADC ddc lap (d6 phan giai 16 bit);
- Xt 1y thudt toan tuong Gmg bo bién dbi ap dién
MDM 290.09/ D0,4MPa;
- ADC chinh d¢ phan giai hi¢u dung 16-bit rms
(16-bit pp) ¢ tan s6 20 Hz;
- B 1&ch bu 10 nV/°C, d¢ 1éch tang 0,5
ppm/°C;
17 | Vi mach diéu khién - B6 nhé chuong trinh EE/flash trén chip 62
Kbyte;
- Bo nh¢ dir 1iéu EE/flash trén chip 4 Kbyte;
- Flash/EE, thoi gian luu gitr 100 ndm, do bén
100 Kcycles;
- 3 cap d6 bao mat bo nhd chuong trinh
flash/EE;
- RAM dit lig¢u trén chip 2304 byte.
- Cong suat: 1/2W;
: - Kiéu dong goi: SOD-80;
18 | Diode xung SMD  Nhiét d hoat dong ti - 55 dén 125 oC-
- RoHS.
- Cﬁpg suat: 1/2W;
: 2, - Kiéu dong goi: SOD-80;
19| Diode on ap SMD - Nhiét @ hoat dong: tir - 55 dén 125 oC:
- RoHS.
20 | bién tr¢ do luong SMD | Bién tr¢ dan loai 1206 1,0 %
- Téjm s6 thu - phét:,IOO ng;
A aea - SO lvong phién gom: 03 tam;
21| Gom dp dien - Kich thféi: (cblgz x 16) mm;
- Két ndi bulong: M4x25.
- Loai 0603, Cong suat: 1/10 W;
- Kich thuée: (1,6 x 0,8 x 0,4) mm;
22 | bién trd SMD - Sai sb: £ 1,0 %;
- Nhiét d6 hoat dong: tir - 55 dén 125 oC;
- RoHS.
- Mach: SPST-NO + SPST-NC (1 Mau A va B);
- Loai dau ra: AC, DC;
23 | Chuyén mach quang dién | bién ap dau vao: 1,26V

- Dién ap - té@: 0V~200V;
- Tai moét chiéu: 200 mA;
- Dién trd trang thai (t61 da): 10 Ohm.
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24

Giac két noi

Loai dau ndi: Hinh tru, tan sd thép, chiu duoc
moi truong nhiét doi

S6 luong tiép diém: 7

Dong dién toi da trén mdi tiép diém: 4 A

Tong dong dién tdi da: 15-75 A (tuy thudc vao
c4u hinh cy thé)

bién &p lam viéc tdi da: 200 V

Pién tro tiép xuc ti da: 5 mQ

bién trd cach dién (trong diéu kién binh
thuong): > 1000 MQ

Nhiét d6 hoat dong: tir -60°C dén +85°C

D6 am twong dbi: 1én dén 98% & 35°C

Chéng rung: tan sb tir 1 dén 5000 Hz, gia toc
147 m/s* (15 g)

Chéng sbc: gia tdc 1én dén 5000 m/s? (500 g)
Ap suét khi quyén thap: 1,3 x 104 Pa (10
mmHg)

Tgéi tho co hoc: it nhat 250 lan két néi/ngét két
noi

- B6 nhé chuong trinh: 1,75 (KB);
- Bytes RAM: 64;

25 | Vimach Iap trinh - Pham vi nhiét do: tir - 40 dén 125 °C;
- Dai dién ap hoat dong: tir 2 dén 5.5 (V).
- IC, MCU FLASH 8BIT;
- Kiéu dong goi: TQFP64;
26 | Vi mach l1ap trinh - Téc d6 CPU:40 MHz;
- Loai giao dién nhung: AUSART, 12C, SPI;
- Ho MCU: PIC18.
27 | Mang boc Kich thudc: rong 30 cm; Trong luong > 2,57 kg.
- CAu trac Transistor: NPN;
- bién ap toi da cho phép 80 V
- Dong dién cuc thu (xung) cho phép tdi da:
15000 (20000) mA;
- Cong suat tiéu tan lién tuc toi da cho phép cia
b6 thu khong ¢6 tan nhiét (co tan nhiét): 3 (100)
28 | Transistor cong sut W

- Hé s truyén dong tinh ctia bong ban dan
ludng cuc trong mach c6 bg phat chung: tur 20
dén 225;

- Dong thu nguogc: khong 16n hon 1000 pA;

- Tan sd cat cta hé sb truyén dong dién trong
mach c6 bd phat chung: khong nhé hon 3 MHz;
- Kiéu dong vé: kim loai, TO-3.

29

Diode

- bién 4p 6n dinh dinh muc: 6,2 V tai Ist 10
mA;
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- Hé sb nhiét @6 on dinh dién ap: - 0,06 %/ °C;
- Dién tro vi sai: 35 Ohm ¢ Ist 10 mA;

- Dong 6n dinh t4i thiéu cho phép: 3 mA;

- Dong 6n dinh tdi da cho phép: 22 mA;

- Cong suit tiéu tan tdi da cho phép: 0,15 W;

- Pham vi nhiét d moi truong hoat dong: - 60...
+ 125 °C.

30

Ro le

- Pién &p hoat dong: 6 V;

- Dong dién chuyén mach: 75 mA;

- Dong dién tiéu thu: 10,5 mA;

- Dai nhiét d6 hoat dong: - 60 dén + 125 °C;
- Thoi gian dap ung: 10 ms;

- Thoi gian nha: 5 ms;

- Dién tré cudn day: 37,8 Ohms.

31

Vi mach thuat toan

- Dai dién 4p ngudn: + 6,3 V (+ 10 %);

- Dong dién tiéu thy khong qua: 6 mA;

- Pham vi nhiét d0 hoat dong: - 60 °C... + 125
°C.

32

Vimach 6n ap

-On (jinh dién ap: dén 60 V;
- B0 6n dinh nhiét d: 0,005%/°C;
- Dai nhiét do hoat dong: am 60°C ... + 125 °C.

33

Cudn khang

Loai JITE.M hoac tuong duong

34

Ro le

Loai POC15 hodc tuong duong

35

Phén tir dién dung

Loai hoac tuong duong

36

Vi mach

Loai v6 401.14-4, trong luong khong qua 0,45
g. Nhiét do hoat dong: -60 ... +125 °C

Pién ap ngudn: < 6 V

Pién 4p nguodn ngin han (5 ms): <7V

Pién ap dau vao DC: >-0.3 V

Dién ap dau vao mach kin: <5.25 V

Dong dién dau vao ngudn:

- cho kich hoat JK: <-10 mA

- cho kich hoat RS : <-1.2 mA

- cho kich hoat D: <-0.8 mA

Thoi gian ting va giam xung dau vao:

- cho kich hoat: < 150 ns

- cho céc phan tir logic: < 500 ns Pién dung tai:
<150 pF.

37

Vimach

Bao gom mot dibt phat quang dya trén hop chat
gali-nhom arsenua va mot bong ban dan quang
silicon

Loai v6 401.14-5, trong luong khong qua 1,0 g

38

Transistor cong suat

Loai: Transistor ludng cuc NPN
Vit liéu: Silicon (Si)
V6: Kim loai-kinh, loai TO-3
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Dong dién cuc dai cua cuc thu
(I<sub>C</sub>): 0,5 A

Dong dién xung cuc dai cua cuc thu
(I<sub>C.i.</sub>): 1 A

bién ap cuc dai gitra cuc thu va cuc phat
(U<sub>CE</sub>): 60 V

bién &p cuc dai gitta cuc thu va cuc géc
(U<sub>CB</sub>): 60 V

bién ap cuc dai gitra cuc phat va cuc géc
(U<sub>EB</sub>): 2 V

Cong suat tiéu tan cuc dai (P<sub>C</sub>): 10
W (véi tan nhiét), 1 W (khong tan nhiét)

Hé s6 khuéch dai dong dién (h<sub>FE</sub>):
tir 15 dén 60

Tan s6 chuyén tiép (f<sub>t</sub>): 1én dén 3
MHz

Dai nhiét d6 hoat dong: tir -60°C dén +125°C

39

Mach xur 1y tin hi¢u,
truyén thong

- Tbc d6 truyén nhan: 2,5 Mbit/s;

- Tré khang dau/ cubi: 100-150 Ohm;

- Bién 4p cach ly: 1000 V;

- Chiéu dai dudng truyén tdi da: 1,2 km.

40

Vi mach truyén thong

- Toc d6 truyén nhan: 2,5 Mbit/s;

- Bién 4p cach ly: 1000 V;

- Chiéu dai dudng truyén t6i da: 1,2 km;

- Tré khang dau vao tiéu chuan: khong nhé hon
12 kOhm.

41

Vimach tich hgp

- Thiét ké dang céng CMOS toc do cao;

- Pién 4p cung cap: 5 V;

- Bo cimg cap do 300 krad (Si) TID;

- Pham vi nhiét 6 hoat dong: - 55 °C dén + 125
°C.

42

Vimach lap trinh

- Théng sb chung:

+ Dién ap nguén tr 4,5 dén 5,5 V;

+ Ché d6 bao vé (bao vé ma chuong trinh
MIIL.x);

+ Kha niing g& 16i trong mach;

+ Muc ti€u thu dong dién dong khong qua 50
mA;

+ Nhiét do hoat dong tir 4&m 60 dén +85 °C.
- Thong tin vé bo vi diéu khién 8 bit voi
EEPROM kiéu Flash:

+ Tén sb xung nhip 1én t6i 33 MHz;

+ Thoi luong chu ky tdi thiéu 121 ns;

+ 58 Iénh don tur (16-bit);

+ B6 nhan phan cimg 8x8-bit;
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+ Céc ché do danh dia chi truc tiép, gian tiép va
tuong doi;

+ HJ trg bd diéu khién ngét 4-vector;

+ Ngin xép duoc trién khai bang phan cing 16
16p.

- Tinh ndng bd nhd:

+ B0 nhd chuong trinh bén trong 64 KB (32K x
16 bit);

+ B6 nho¢ dir liéu ndi bd 902 byte;

+ B0 nh¢ dit 1iéu EEPROM ndi bd 256 byte.

- Thiét bi ngoai vi ctia bd vi diéu khién:

+ Lén t&1 28 duong vao/ra da nang véi cai dat
hudng riéng va kha ndng chiu tai cao;

+ B dinh thoi/bd dém 16-bit voi bo dém gop
truge co thé 1ap trinh 8-bit;

+ Bo diéu khién giao dién USB 1.1;

+ Bo thu phat dong bo-khong dong bo ndi tiép
phd dung UART (¢ ché do dong b, téc do 1én
t6i 8 Mbit/s, & ché d6 khong dong bo - 1én téi 1
Mbit/s);

+ Giao dién ngoai vi nbi tiép pho quat SPI;

+ B0 diéu khién da ning loai bd nhd ngoai
NAND FLASH;

+ B diéu chinh dién ap tich hop (3,3 V, 40
mA).

43

Vimach lap trinh

- Théng sb chung:

+ Dién ap nguén tir 4,5 dén 5,5 V;

+ Ché d6 bao vé (bdo vé ma chuong trinh I1B-
01.01);

+ Kha niing g& 16i trong mach;

+ Muc ti€u thu dong dién dong khong qua 50
mA;

+ Nhiét do hoat dong tir 4&m 60 dén +85 °C.

- Thong tin vé bo vi diéu khién 8 bit voi
EEPROM kiéu Flash:

+ Tan sd xung nhip lén t61 33 MHz;

+ Thoi luong chu ky tdi thiéu 121 ns;

+ 58 Iénh don tir (16-bit);

+ B nhan phan ciing 8x8-bit;

+ Céc ché d6 danh dia chi truc tiép, gian tiép va
tuong ddi;

+ HJ trg bd diéu khién ngét 4-vector;

+ Ngin xép duoc trién khai bang phan cing 16
16p.

- Tinh nang bd nhé:
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+ B0 nhé chuong trinh bén trong 64 KB (32K x
16 bit);

+ B0 nh¢ dir 1i€u ndi b 902 byte;

+ Bo nhé dit liéu EEPROM noi bd 256 byte.

- Thiét bi ngoai vi cua bd vi diéu khién:

+ Lén to1 28 duong vao/ra da nang voi cai dat
huong riéng va kha nang chiu tai cao;

+ Bo dinh thoi/bd dém 16-bit voi bo dém gop
truge co thé 1ap trinh 8-bit;

+ B diéu khién giao dién USB 1.1;

+ Bo thu phat dong bo-khong ddng bo ndi tiép
phd dung UART (6 ché do dong b, téc do 1én
tGi 8 Mbit/s, & ché d6 khong dong bo - 1én t6i 1
Mbit/s);

+ Giao dién ngoai vi ndi tiép phd quat SPI;

+ B diéu khién da ning loai bo nhd ngoai
NAND FLASH;

+ B§ diéu chinh dién ap tich hop (3,3 V, 40
mA).

44

Vimach lap trinh

- Thong s6 chung:

+ Pién ap ngudn tir 4,5 dén 5,5 V;

+ Ché d6 bao vé (bdo v€ ma chuong trinh I1B-
01.02);

+ Kha niing g& 16i trong mach;

+ Muc ti€u thy dong di¢n dong khong qué 50
mA;

+ Nhiét do hoat dong tir &m 60 dén +85 °C.

- Thong tin vé bo vi diéu khién 8 bit voi
EEPROM kiéu Flash:

+ Tan s6 xung nhip 1én t6i 33 MHz;

+ Thoi luong chu ky tdi thiéu 121 ns;

+ 58 1énh don tur (16-bit);

+ B nhan phan ciing 8x8-bit;

+ Céac ché d6 danh dia chi truc tiép, gian tiép va
tuong dbi;

+ HJ tro bo diéu khién ngit 4-vector;

+ Ngin xép duoc trién khai bang phan cing 16
16p.

- Tinh nang bd nho:

+ B0 nh¢ chuong trinh bén trong 64 KB (32K x
16 bit);

+ B0 nh¢ dir 1i€u ndi b 902 byte;

+ B0 nh¢ dir 1iéu EEPROM ndi bd 256 byte.

- Thiét bi ngoai vi cua bd vi diéu khién:

+ Lén to1 28 duong vao/ra da nang voi cai dat
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hudng riéng va kha nang chiu tai cao;
+ Bo dinh thoi/bd dém 16-bit voi bo dém gop
trude c6 thé 1ap trinh 8-bit;
+ Bo diéu khién giao dién USB 1.1;
+ Bo thu phat dong bo-khong ddng bo ndi tiép
phé dung UART (6 ché d6 ddng b, téc d6 1én
t61 8 Mbit/s, & ché d6 khong dong bo - 1én t6i 1
Mbit/s);
+ Giao dién ngoai vi ni tiép phd quat SPI;
+ B0 diéu khién da nang loai bd nhd ngoai
NAND FLASH;
+ Bo diéu chinh dién ap tich hop (3,3 V, 40
mA).
- bién ap dau vao: 18...36 V;
- Pién 4p daura 12 V, dong tai dau ra t6i da
1,25 A;
- Pham vi nhiét d hoat dong: - 60 °C ... +100
OC;
4> | Module DC/DC - bién dung tai toi da cho phép 4700 pF;
- Sai léch dién 4p dau ra cho phép + 10 %;
- Bao vé ngén mach va qua tai;
- C6 kha ning ddng bo hoa, diéu khién bén
ngoai;
- bién ap dau vao: 90...240 VAC;
- Pién ap dau ra 27 V, Cong suat dau ra t6i da:
50W;
46 | Module AC/DC 27V ;C];ham vi nhiét d0 hoat dong: - 60 °C ... +100
- bién dung tai téi da cho phép 4700 pF;
- Sai léch dién 4p dau ra cho phép + 10 %;
- Bdo vé ngén mach va qua tai;
bién &p dau vao: 27 VDC + 10 %; Dién ap dau
47 | Module DC/DC 15V ra: £ 15 V; Dong dién dau ra: 500 mA mdi
kénh; Cong suat: 15 W. ‘
Dai dién ap dau vao: 18-36 VDC; Daura: 5
48 | Module DC/DC 5V VDC, 2 A; Hiéu suit 87 %.
Pién 4p on dinh (U,): 2,44 —2.55 V (c6 thé
diéu chinh 1én dén 30 V)
Dong dién katdt (I): 1,2 — 100 mA
49 | Vi mach én ap Dong ro katét toi da: 10 pA

Dong dién dau vao cuc didu khién: <5 pA
Nhiét d6 hoat dong: —60°C dén +125°C
Hé s nhiét do: 0,005 %/°C

Cong suat tiéu tan toi da: 0.3 W
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Dién 4p gitra katdt va andt téi da: 30 V
Dién trd nhiét junction-to-case: < 40 °C/W

50

Vi mach truyén thong

- Toc dd truyén nhan: 500 kb/s;

- Chiéu dai duong truyén téi da: 1,2 km;

- Tro khang dau vao tiéu chuan: khong nho hon
12 kOhm.

51

Vi mach thuat toan

- Dai dién 4p ngudn: + 15,0 V £ 10%;
- Dong dién ti€u thu khong qua: 6 mA;
- Dai nhi¢t d0 hoat dong: - 60 °C... + 125 °C.

52

Ro le

- Pién &p hoat dong: 5 V;

- Dong di¢n chuyén mach: 22 mA;

- Dong dién ti€u thu: 6 mA;

- Dai nhiét d6 hoat dong: - 60 dén + 70 °C;
- Thot gian dap Ung: 3,5 ms;

- Thoi gian nha: 1,5 ms;

- Dién tré cudon day: 145 Ohms;

- Trong lugng: 3,5 g.

53

Vimach lap trinh

- Thong s6 chung:

+ Dién ap nguén tir 4,5 dén 5,5 V;

+ Ché d6 bao vé (bao vé ma chuong trinh PXKY
100-6,3-T-I11);

+ Kha niing g& 16i trong mach;

+ Muc tiéu thu dong dién dong khong qué 50
mA;

+ Nhiét do hoat dong tir 4&m 60 dén +85 °C.

- Thong tin vé bo vi diéu khién 8 bit voi
EEPROM kiéu Flash:

+ Tan sd xung nhip lén t61 33 MHz;

+ Thoi luong chu ky tdi thiéu 121 ns;

+ 58 Iénh don tir (16-bit);

+ B nhan phan ciing 8x8-bit;

+ Céc ché @6 danh dia chi truc tiép, gian tiép va
tuong doi;

+ HO tro bd diéu khién ngét 4-vector;

+ Ngin xép duoc trién khai bang phan cimg 16
16p.

- Tinh nang bd nho:

+ B0 nh¢ chuong trinh bén trong 64 KB (32K x
16 bit);

+ B6 nh¢ dir 1i€u ndi bd 902 byte;

+ B0 nh¢ dir licu EEPROM ndi bd 256 byte.

- Thiét bi ngoai vi ctia bd vi diéu khién:

+ Lén t61 28 duong vao/ra da nang voi cai dat
hudng riéng va kha nang chiu tai cao;

+ Bo dinh thoi/bd dém 16-bit véi bd dém gop
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trude c6 thé 1ap trinh 8-bit;

+ Bo diéu khién giao dién USB 1.1;

+ B thu phat dong bo-khong dong bod nbi tiép
phd dung UART (¢ ché d6 dong bo, toc do 1én
t61 8 Mbit/s, & ché d6 khong dong bo - 1én t6i 1
Mbit/s);

+ Giao dién ngoai vi ni tiép phd quat SPI;

+ Bo diéu khién da ning loai b nhd ngoai
NAND FLASH;

+ B diéu chinh dién ap tich hop (3,3 V, 40
mA).

54

Vi mach 13p trinh

B vi xtr Iy 8 bit c6 thé 14p trinh trong hé thong
v6i Flash ROM; Tan s6 xung nhip 8 MHz; Bo
nh¢ chuong trinh tich hop (loai Flash) 8Kx8 bit;
RAM thanh ghi (SRAM) 512x8 bit; BO nh¢ di
liéu tich hop (EEPROM) 512x8 bit; Thanh ghi
chung 32x8 bit; Cong vao/ra ndi tiép (USART);
Giao dién ngoai vi ndi tiép (SPI); ADC: 8 kénh,
8/10 bit; B6 dém thoi gian giam sat co thé 1ap
trinh (WDT); B so sanh tuong tu; Bo dém thoi
gian thyuc vd1 bd dao dong ndi. BO nhan 2 chu
ky tich hop; Giao dién ndi tiép hai day (TWI).

55

Vi mach

Dién ning tiéu thy (t0i da): 30 mW; Dai dién ap
tham chiéu: +10 V; Thoi gian 6n dinh dong dién
dau ra (t6i da): 10 ps; Hai ngudn dién UCCl= 5
V+5% va UCC2= 15 V£5%; Hai thanh ghi dém
12 bit. Loai 57211A2 hodc tuong duong.

56

Vi mach

Dién 4p cung cép: 4,5-5,5 V; Dién ap d?}u ra:
muc TTL; Dién ap cach dién: 100 V; Toc do
phéan hoi: 300 ns.

57

B0 phat tan

B0 phét ¢ tan s6: 14745.6 kHz

58

Vi mach

Vi mach logic, chita 4 phan tir 2-AND. Str dung
cho nhiéu thiét bi dién tir khac nhau dé thuc

59

Vi mach

hién céc phép toan logic két hop (AND).

Dai dién 4p cung cap: 2... 6 V; Dong dién tiéu
thu, khong qua: 0,04 mA; Pham vi nhiét 4o hoat
doéng: -60°C + +125°C.

60

Vi mach

Chtra hai phan tir logic 4-AND-NOT. Str dung
cho nhiéu thiét bi dién ti khac nhau dé thyc
hién céc phép toan logic nhu phép két hop
(AND) va phép phu dinh (NOT).

61

Vi mach thuat toan

Bang thong rong: 400 MHz; Téc d6 thay doi
cao 1400 V/ps; o méo am tan (20 MHz) -62
dB; Do nhiu chuén hoa EMF 2,5 nV/VHz; Thoi
gian 6n dinh nhanh 12 ns; Dong dién dau ra cao
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80 mA; Pham vi nhiét do hoat dong: -45...+85
°C.

62

Vi mach 6n ap

Dién 4p dau vao toi da: khéng nho hon -15V va
khong 16n hon - 7,7V; Pham vi nhiét do hoat
dong: tur - 60 dén + 125°C; Dong dién dau ra:
lén dén 1,5 A « bao vé ngén mach; Bao vé nhiét
do.

63

Module DC/DC

Dién 4p dau vao: 24 VDC + 10 %; Dién ap dau
ra: 5 V; Dong dién dau ra: 200 mA; Cong suat:
7,5 W. Kich thudc (50%30,2x10,15) mm. Nhiét
do hoat dong: -60...+90 °C.

64

Module DC/DC

Dién ap dau vao: 24 VDC + 10 %; Dién ap dau
ra: = 15 V; Dong dién dau ra: 250 mA mdi
kénh; Cong suat: 7,5 W. Kich thudc
(50%30,2%10,15) mm. Nhiét do hoat dong: -
60...+90 °C.

65

Module DC/DC

Dién 4p dau vao: 24 VDC + 10 %; Dién ap dau
ra: 27 V; Cong suat: 7,5 W. Kich thuéc
(50%x30,2x%10,15) mm. Nhiét do hoat dong: -
60...+90 °C.

66

Module nguén cach ly
DC-DC

Dién ap dau vao: 176-264 VAC; Dién ap dau ra:

15 V; Dong dién daura: 4 A; Cong suat: 60 W.

67

Module nguén cach ly
DC-DC

Dién ap dau vao: 176-264 VAC; Dién ap dau ra:

27 V; Dong dién daura: 2,2 A; Cong suat: 60
W

68

Vi mach lap trinh

B6 vi xtr Iy 8 bit ¢ thé 1ap trinh, duoc 1ap trinh
san phu hgp véi tinh ning may PTK MH5141.x
theo yéu cau; Kién tric AVR-RISC va hé thong
1énh; Tan sé xung nhip khong qua 16 MHz; Bo
nhd RAM 512x8 bit; ROM chuong trinh
(EEPROM) 8 KB; ROM dir liéu (EEPROM) 1
KB; Giao dién UART, SPI, TWI; Dién ap cung
cap 3,3 £10% V; Dong dién tiéu thu: khong qua
30 mA; Hai by dém/b¢ dinh thoi 8 bit; Bo
dém/bo dinh thoi 16 bit; 3 cong /0 ndi tiép; B
ADC 8 kénh 10 bit; 4 kénh khéi PWM; Bo dém
thoi gian giam sat 8 bit (WDT); 6 ché do tiéu
thu di¢n nang thép; B6 so sanh tuong tu; Pham
vi nhiét do hoat dong -60...+85 °C.

69

Vi mach lap trinh

Bo vi xur 1y 8 bit ¢ thé 1ap trinh, duoc 1ap trinh
san phu hop véi tinh ning may PTK TII1141.x
theo yéu cau; Kién tric AVR-RISC va hé théng
1énh; Tan sé xung nhip khéng qua 16 MHz; Bo
nhé RAM 512x%8 bit; ROM chuong trinh
(EEPROM) 8 KB; ROM dir li¢u (EEPROM) 1
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KB; Giao dién UART, SPI, TWI; Dién ap cung
cap 3,3 £10% V; Dong dién tiéu thu: khong qua
30 mA; Hai bd dém/bo dinh thoi 8 bit; Bo
dém/bo dinh thoi 16 bit; 3 cdng /O ndi tiép; B
ADC 8 kénh 10 bit; 4 kénh khdi PWM; Bo dém
thoi gian giam sat 8 bit (WDT); 6 ché do tiéu
thu di¢n nang thfip; B6 so sanh tuong tu; Pham
vi nhiét d6 hoat dong -60...+85 °C.

70

Bién 4p xung

Dién 4p dau vao: 20-29V; Pau ra: 12-15V x
2/0.07A-0.15A; Lp=1200uH /£ 10 %

71

Ro le

bién tré cach dién trong diéu kién khi hau binh
thuong giita cac mach dan dong, mach dan dong
va vo may, MOhm: 1000 D6 bén dién cua 16p
cach di¢n gilta cdc mach mang dong di¢n, V:
200 Do bén dién cla 16p cach dién gitra mach
mang dong dién va vo may. Po am khong khi
tuwong ddi ¢ nhiét do +35°C: 1én dén 98% Ap
suat khi quyén, Pa: tir 1.33x10"-6 dén
3.04x10"5 Nhiét d6 moi truong hoat dong, °C:
tir -60 dén +85 Trong luong role, g: 3.1

72

Vi mach

Dién ning tiéu thy (t6i da): 30 mW; Dai dién ap
tham chiéu: £10 V; Thoi gian on dinh dong dién
dau ra (t6i da): 10 ps; Hai ngudn dién UCC1=5
V+5% va UCC2= 15 V+5%; Hai thanh ghi dém
12 bit. Loai 572I1A2A hodc tuong duong

73

B0 so sanh

B§ so sanh dién ap (VC) da nang c6 dong di¢n
dau vao thap va dai dién 4p cung cip rong. St
dung véi ngudn dién don: +5 V hodc -30 V. Bo
so sanh c6 hai du ra: cyc thu hd va cuc phat
hd. Trong truong hop nay, tai c¢6 thé dugc két
nbi voi dat, thanh cai ngudn duong hodc am.

74

Vimach 6n &p

Nhi¢t do hoat dong: -60...+125°C. Dong di¢n
tiéu thyu: khong qua 2000 mA. Pién ap cung
cap: 4,2-13,5 V.

75

Vimach 6n &p

Nhi¢t do hoat dong: -60...+125°C. Dong di¢n
tiéu thyu: khong qua 2000 mA. Pién ap cung
cap: 18-27,5 V.

76

Cudn khang cao tan

D6 tu cam & dong dién dinh muc ...... tir 1 dén
500 pH; Cuong d6 dong dién ...... tir 0,1 dén 3
A; Dung sai d6 tu cam ...... +5; +£10%; @ Hoat
dong trong dai tan s6 1én dén 35 MHz & nhiét do
...... -60...+100 °C; D6 am twong d6i ¢ nhiét o
+35°C....... 98%;

77

Bién 4p xung

Dién 4p dau vao: 20-29V; Pau ra: 5-12V x
2/0.1A-0.3A; Lp=800uH /£ 10 %
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78

Bién ap xung

Dién 4p dau vao: 20-29V; Pau ra: 5-12V x
2/0.2A-0.5A; Lp = 1000 uH / £ 10 %

79

Vimach

Dién 4p cung cip: tir +2,5 V dén +6 V (kha
nang hoat dong tir mot nguén dién duy nhét tr 5
V dén 12 V), d6 khuéch dai vong ho 1a 87 dB,
dién ap bu thap 13 500 wV. Pham vi nhiét do
hoat dong tir 0°C dén +70°C.

80

Diode

Pién 4p nguoc xung khong doi - 200 V.

Dong dién trung binh khong d6i:

- & nhiét do khong qua +80° C va dién trd nhiét
moi trudng tiép giap khong qua +30° C/W - 1
A;
- 0 nhiét do +125°C - 0,2 A.

Dong dién mét chiéu xung c6 do dai xung
khong qua 10 ms, hé¢ s6 chat luong it nhét 1a
1000 va nhiét do khong qua +80° C - 50 A.

Tan s6 t6i da ciia 2D212A/SO khong qua 100
kHz.

bién &p thuan khong doi & dong di¢n thuan 1 A
va nhiét do:

- (+25)° C - khong qua 1 V;

- (+25)° C (gi4 trj dién hinh) - khong qua 0,8 V;
- (-60)° C - khong qua 1,2 V;

- (+125)° C - khong qua 1 V.

Dong dién nguoc khong ddi ¢ dién ap nguoc va
nhiét d§ nguoc:

- (+25)° C - khong qué 50 pA;

- (+125)° C - khong qua 2 mA.

Thoi gian phuc hdi nguoc ¢ dién ap nguoc 200
V, dong dién thuan 2 A va dong dién nguoc 0,2
A khong qua 300 ns (gia tri thong thuong khong
qua 150 ns).

Téng dién dung cua diode ¢ dién ap nguoc 100
V 1a tir 20 pF dén 60 pF.

Loai vo 2D212A/SO - KD-16.

Vo tiép giap chiu nhiét - (+10)° C/W.

Nhiét do tiép giap-méi truong - (+110)° C/W.
Kich thuéc tong thé: 7,6x37 mm.

Trong lugng - khong qua 1,5 g.

81

Ro le

C6 sin dau ndi chan dé lap trén bé mat, v6i hai
tiép diém chuyén ddi va mot mit bich. Ro le ¢o
cac thanh phan tich hop dé giéi han bién do cua
truong dién tur ty cam ung. Pugc thiét ké dé
chuyén mach mach dién DC va AC. Ro le dugc
su dung dé hoat dong nhu mot phﬁn cua mach
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diéu khién chuyén mach dién tur trong thiét bi
dién tr thong thuong va chuyén dung. Ching
chuyén mach dong dién 1én t6i 3,0 A & dién ap
1én t61 220 V, tuy thudc vao ché do chuyén
mach. Dién ap hoat dong, 27V. Kiéu vo - kim
loai, kin, kich thudc nho.

82

Chiét ap vi chinh

Gi61 han dién ap: 216 V; Sai s6 theo nhiét do:
+1000x10-6 1/°C; Sai s6 toan dai khong 16n
hon 2 %; Khoi lugng: khong qua 3 gram;

83

Vi mach thuat toan

Dién ap cung cap cong hoac trr 15 V:

bién ap dau ra tdi da - khong nhé hon 10,5 V;
Pién 4p bu bang khong - khong qua 6 mV;
Dong dién dau vao - khong qua 400 nA;

Chénh léch dong dién dau vao khong qua 200
nA;

Dong di¢n tiéu thu - khong qué 3,5 mA;

Hé s6 khuéch dai dién ap khong nho hon 30000.
Trong luong: khong qua 1.4 g.

84

Gidc két noi

Kich thudc bén ngoai: 18 mm; S6 lugng chan
két ndi: 4; Pién ap lam viéc tbi da khoéng qua
700 V; Di¢n tr¢ cach dién khong qua 1000 MQ;
Trong lugng: 70 g.

85

Giac két noi

Loai dau nbi: 2PMT (2PMT)

Kich thuéc vo: 18

S6 luong tiép diém: 37

Loai tiép diém: I1I (ILITeips) — chan cam (pin)
Kiéu dang: IT — phich cdm thang

Kiéu vo: B1 — v cap

Ma tiép diém: B — ma vang

86

Vi mach thuat toan

Mirc tiéu thu dong dién thap trén mdi kénh 0,38
mA; Kha ning hoat dong vé6i dién ap cung cip
rong: ngudn don 5 V dén 30 V ngudn d6i £2,5
V dén +16,5 V; Dong dién dau vao thap: 25 nA
Téc d6 quay 1 V/ps. Tan sé khuéch dai: 0,9
MHz.

87

Vimach

Dong dién dau vao khong qua 100 nA; Su khac
biét trong dong dién dau vao khong qua 10 nA;
Dién 4p chénh léch cho phép 1én dén 30 V; Dat
dugc khong it hon 200000; Tai dong dién 1én
dén 50 mA; Do tré lan truyén khong qua 200 ns;
Ngudn dién +5...+30 hodc +3..+£15 V

88

Tu hoéa phan cuc

- Bién 4p danh dinh: 6,3-450V

- Bién dung dinh murc: 1-4700mcF

- Pham vi dién dung dung sai: -20 + 50%
- Nhiét do lam viéc:. -60 +85 °C
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89

Vi mach thuat toan

Pién 4p nguodn hoat dong: £15 V £10%
Dong tiéu thy t6i da: 3,6 mA

Hé s6 khuéch dai dién ap: > 50.000 lan
Dién ap offset dau vao: +4 mV

Dong dién dau vao: <200 nA

Chénh 1éch dong dién dau vao: < 50 nA
Dién 4p dau ra tdi da: +11,5 V

Nhiét d6 hoat dong: tir -60°C dén +125°C
Loai vo: Kim loai-thuy tinh, ma 3101.8-8.01
Khéi luong: < 1,5 g

Sb luong phan tir tich hop: 35

90

Vi mach thuat toan

Loai YJ[1701 hodc twrong duong

91

Vimach

Bao gom 104 phan tir tich phan. Dién ap cung
cap: £15 £10% V. Dong dién ti€u thu: khong
qua 7 mA. Nhiét do hoat dong: -60...+125°C.

92

Ngudn cach ly

Dién 4p dau vao: 9VDC dén 18VDC

Dién 4p dau ra: +24VDC

Dong dién dau ra tdi da: 21mA cho mdi kénh
Cong suat dau ra: IW

Hiéu suat: khoang 67%

bi¢n &p cach ly: 1000VDC

Nhiét d6 hoat dong: tir -40°C dén +85°C
Kich thudc: 21.9mm x 9.2mm x 11.Imm
Pong goi: SIP-8, lip dat xuyén 15 (Through
Hole)

93

Nguén cach ly AC-DC

B6 bién d6i AC/DC; Cong suat: 15W; Uin:
90+264YAC, 130+-370VDC; Uout: 15VDC;
Hiéu suat: 83%.

94

Nguon cach ly

Cong suat: 3 W, dién ap dau vao 18-36 V DC,
dau ra 5V DC/500mA; Sai sb dién ap dau ra la
+2%; Dién ap dau ra khong on dinh khi dién ap
dau vao thay ddi £0,5%. Hiéu suat: 75...84 %:;
Pham vi nhiét d6 hoat dong tir -40°C moi
truong xung quanh dén +85°C trén vo may. Mo-
dun c6 chirc ning bao vé chdng qua tai va ngin
mach & dau ra.

95

Vi mach lap trinh

2K byte Flash, 128 byte RAM, 15 dong 1/ O,
hai bo dém / bo dém thoi gian 16 bit, kién trac
ngat nam vector hai cap, cong nbi tlep song
cong day du, bo so sanh analog chinh xac, bd
dao dong trén chip va mach dong ho.

96

Vi mach

Nhiét d0 hoat dong: -60...+125°C. Dong diép
tiéu thu: khong qua 0,4 mA. DPién ap cung cap:
4,2-13,5 V.




Ghi

TT Danh muc Thong so ky thuat chi

bién ap cung cép cong hodc trur 15 V hoac tu
ngudn don 30 V:

Dién 4p dau ra tdi da - khong nhé hon 10,5 V;
Dién 4p bu bang khong - khong qua 6 mV;

97 | Vimach Dong dién dau vao - khong qua 400 nA;

Chénh 1éch dong dién dau vao khéng qua 200
nA;

Dong dién tiéu thu - khong qua 3,5 mA;

Hé s6 khuéch dai dién ap khong nho hon 30000.

bién &p hoat dong danh dinh: 5 V
bién ap kich hoat: Khong qua 2,5 V
bién ap nha: Khong qua 0,6 V

Dién tro cudn day: 405-555 Q

98 |Role

- Céu truc bong ban dan: tiép giap PN va kénh
N;

- Cong suat tiéu tan: 200 mW;

- bién ap cat Transistor - dién ap giira cong va
nguodn: khong qua 8 V;

- bién 4p nguén cuc dai: 30 V;

- Dong xa (khong d6i): 20 mA;

- Dong x4 ban dau: 5...20 mA;

Do doc dic trung: khong nh6 hon 4 mA/V;

- bién dung. dau vao cua bong ban dan - dién
dung gitra cong va nguon khong qua 6 pF;

- bién dung phan hoi trong mach ¢6 nguén
chung khi ngan mach ¢ dau vao AC: khong qua

99 | Ban dan truong

2 pF;
- He¢ s6 nhiéu Transistor: khong qua 4 dB ¢ tan
s0 100 MHz.
100 | Vi mach thuat toan Loai 1407Y 13 hodac tuong duong
101 | Vi mach Loai 1KJITI2 hoac tuong duong
102 | Vi mach 6n ap Loai 285-1 PSUA hodc tuong duong
1.3. Céc yéu cau khdc
Khong.
Muc 2. Ban vé
Khong.

Muc 3. Kiém tra va thir nghiém

Kiém tra va thir nghiém tai cac Trung tdm k¥ thuat tiéu chuan do luong chat
lugng truc thudc Téng cuc Tiéu chuan Po luong Chét lugng - B khoa hoc va cong
nghé hoic cac don vi Tiéu chuan - Po luong - Chét luong c6 chic ning, ning luc
tuong duong.



